
 

 

 
 Фор-

мат 
Зо- 

на 
Поз. Обозначение Наименование   Кол. Примечание 

       

           Документация   

       

          CК22.15.000 СБ Сборочный чертеж   

          СК22.15.000 Э3 Схема  электрическая   

    принципиальная   

          СК22.15.000 ПЭ3 Перечень элементов   

       

    Детали   

       

  1           СК22.15.001                          Плата 1  

       

    Прочие изделия   

       

    Конденсаторы    

       

  2  0805-5,6 пФ±0,25% NPO 2 C1,C2 

  3  0805-18 пФ±5%NPO 2 C9,C13 

  4  0805-3900 пФ±10% X7R 2 C3,C4  

  5  0805-0,1 мкФ±20% X7R 6 С5,C7, 

C10-C12, 
 

      C14  

        

        

      

        CК22.15.000    
Изм Лист N% докум. Подп. Дата  

Разраб. Туманова    Лит. Лист Листов 

Пров. Тетерина             Плата усилителя    1 2 

Соглас. Белозеров   канала ННК  НПФ 

Н.контр. Пузаков     

Утв.     “Центргазгеофизика” 



Фор-

мат 
Зо- 

на 
Поз. Обозначение Наименование   Кол. Примечание 

       

  7  T-A-16B-10 мкФ  20% 2  C6,C8 

       

       

    Микросхемы   

       

  11  OP262GS 1 DA1 

 

  12  
TLC372QD 

1 DA2 

       

    

 
 

 

    Резисторы    

       

  15  
0805-10 Ом±1% 

2 
R23,R24 

  16  0805-200 Ом±1% 2 R12,R13 

  17  0805-300 Ом±1% 2 R19,R22 

  18  
0805-560 Ом±1% 

2 R11,R14 

  19  0805-2 кОм ±1% 2 R17,R18 

  20  0805-4,7 кОм ±1% 4 R1,R2,R8, 

R9 

  21  0805-51 кОм ±1% 2 R7,R10 

  22  0805-100 кОм ±1% 6 R3-R6, 

R20,R21 

  23  0805-300 кОм ±1% 2 R15,R16 

    Материалы   

  25  Провод  МГТФ-0,07мм   

    ТУ 16-505.185-71 0,1 м 

       

 

      Лист 

     СК22.15.000 2 
Изм Лист N% докум. Подп. Дата   

 









 

Поз. 

обозначе- 

ние 

Наименование Кол. Примечание 

    

    

 Конденсаторы   

С1, С2 0805 – 5,6 пФ ± 0,25% NPO 2  

С3, С4 0805 – 3900 пФ ± 10% X7R 2  

C5 0805 – 0,1 мкФ ± 20% X7R 1  

C6 Танталовый –А– 16В – 10 мкФ ± 20% 1  

C7 0805 – 0,1 мкФ ± 20% X7R 1  

C8 Танталовый –А– 16В – 10 мкФ ± 20% 1  

C9 0805 – 18 пФ ± 5% NPO 1  

C10…С12 0805 – 0,1 мкФ ± 20% X7R 3  

C13 0805 – 18 пФ ± 5% NPO 1  

C14 0805 – 0,1 мкФ ± 20% X7R 1  

    

 Микросхемы   

DA1 OP262GS 1  

DA2 TLC372QD 1  

    

 Резисторы   

R1, R2 0805 – 4,7 кОм ± 1% 2  

R3…R6 0805 – 100 кОм ± 1% 4  

R7 0805 – 51 кОм ± 1% 1  

R8, R9 0805 – 4,7 кОм ± 1% 2  

R10 0805 – 51 кОм ± 1% 1  

R11 0805 – 560 Ом ± 1% 1  

R12, R13 0805 – 200 Ом ± 1% 2  

R14 0805 – 560 Ом ± 1% 1  

R15, R16 0805 – 300 Ом ± 1% 2  

    

      

     СК22.15.000 ПЭ3 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата  

Разраб. Табаков    Лит. Лист Листов 

Пров. Белозеров   Плата усилителя Э   1 2 

    канала ННК НПФ 

Н. контр. Пузаков   Перечень элементов “Центргазгеофизика” 
Утв.      

 
 



 

Поз. 

обозначе- 

ние 

Наименование Кол. Примечание 

    

R17, R18 0805 – 2 кОм ± 1% 2  

R19 0805 – 300 Ом  ± 1% 1  

R20, R21 0805 – 100 кОм ± 1% 2  

R22 0805 – 300 Ом ± 1% 1  

R23, R24 0805 – 10 Ом ± 1% 2  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

СК22.15.000 ПЭ3 

Лист 
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 




